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FWタイプるつぼ
（フィラメントワインディング）

黒鉛るつぼ

核融合装置用第1壁
※写真提供 ： 
　独立行政法人日本原子力研究開発機構

角型るつぼ

サイドヒーター
PECVD用プレート

■環境・エネルギー関連

●太陽電池用セル・ウエハ製造用

●原子力用：高温ガス炉・核融合

●フッ素電解用

●燃料電池用

●航空宇宙用

■エレクトロニクス関連

●シリコン半導体製造用

ポリシリコン製造装置部品

シリコン単結晶引上げ装置部品

エピタキシャル成長用サセプター

プラズマCVD電極

イオン注入装置部品

ガラス封着治具

当社の特殊黒鉛製品は、高い性能と信頼性が評価され、さまざまな分野で活躍しています。太陽電池、原子力、航空宇宙
分野などの環境・エネルギー関連、ポリシリコン/シリコン単結晶製造用、イオン注入装置用や高周波素子製造用などのエレ
クトロニクス関連、各種工業炉部材、銅合金などの連続鋳造用ダイス、光ファイバー、金型製造用放電加工電極をはじめ、
今後も成長が期待される液晶や白色LEDなど、多くの身の回りの製品を作るために幅広い分野でご使用いただいています。
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MOCVDサセプター
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■表面あらさ規格
炭素製品は多孔質のため、金属と同等の表面
仕上げを得ることは難しいといえます。各仕上
げ方法による炭素製品の“表面あらさ（Ry、
Ra、Rz）”を示します。

■加工寸法許容差
加工図面に公差指示がない場合は、JIS B 0405
の中級を適用します。

仕上げ
記号

（参考）
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